
















































































专利名称(译) 液晶显示器件及其制造方法

公开(公告)号 CN100449388C 公开(公告)日 2009-01-07

申请号 CN200510059682.4 申请日 2005-03-31

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG.菲利浦LCD株式会社

当前申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

[标]发明人 吴光植
南明佑
赵基斗
申世淙
金峰澈
崔权燮

发明人 吴光植
南明佑
赵基斗
申世淙
金峰澈
崔权燮

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/133 H01L29/786 G02F1/1362 H01L21/77 H01L21/84 H01L27/12

CPC分类号 H01L27/1214 H01L27/1288 H01L27/12 G02F1/13458 G02F1/136227 H01L27/124

代理人(译) 徐金国

审查员(译) 裴素英

优先权 1020040022625 2004-04-01 KR

其他公开文献 CN1677209A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了一种通过同时蚀刻涂覆层和下绝缘层而简化制造工序的液
晶显示器件及其制造方法。所公开的液晶显示器件制造方法包括：在基
板的有源区上形成薄膜晶体管(TFT)；形成栅焊盘区和数据焊盘区，以及
在基板的整个表面上形成钝化层。该制造方法还包括形成涂覆层并且选
择性地蚀刻该涂覆层。由一工序通过选择性地蚀刻涂覆层、钝化层和栅
绝缘层形成用于象素电极、栅焊盘和数据焊盘的接触孔。
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